
























































专利名称(译) 液晶装置，有源矩阵基板，显示装置以及电子设备

公开(公告)号 CN1550826A 公开(公告)日 2004-12-01
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IPC分类号 G02F1/1335 G02F1/136 G02F1/1362 G02F1/1368 H01L21/336 H01L29/786 G02F1/133

CPC分类号 H01L29/78633 G02F1/136209 G02F1/133512 G02F1/1368

代理人(译) 陈海红
段承恩

优先权 2003139205 2003-05-16 JP

其他公开文献 CN1550826B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供能够极力地把薄膜晶体管的漏电流抑制为低水平，能够容易
地与像素的超高清晰对向应的液晶装置以及具备了该液晶装置的电子设
备，本发明的液晶装置把TFT30做成具备了由多晶硅膜构成的半导体层
42，在多个位置与上述半导体层42交叉的多个栅电极32～34的P型晶体
管，同时，在上述半导体层42的各个沟道区1a的两侧部分具有形成了低
浓度掺杂区1b、1c的LDD构造，在上述薄膜晶体管的厚度方向两侧具备
遮光单元(遮光膜15，数据线分支部分6c)。
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